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Przedmiotem wynalazku jest uklad zabezpiecza-
jacy zasilacz przed przecigzeniem pozwalajacy uzy-
skiwaé maly pral przy zwarciu wyjscia.

Znany jest wuklad zasilacza tranzystorowego
z ograniczeniem pradowym, w kté6rym emiter tran-
zystora szeregowego polaczony jest z rezystorem
zabezpieczajgcym, przy czym drugi koniec rezy-
stora polaczony jest z wejsciem stabilizatora i z re-
zystorem, ktérego drugi koniec polgczony jest do
bazy tranzystora szeregowego. Baza tego tranzy-
stora dolgczona jest do kolektora tranzystora
wzmacniacza.

Uklad ten charakteryzuje sie stalg wydajnos’cial

pradowa, moc tracona na tranzystorze szeregowym
regulacyjnym osigga maksimum przy zwarciu
wyjscia, poniewaz dla tego przypadku napiecie
emiter—kolektor osigga swag warto$é maksymalna.
Z tego powodu tranzystory stosowane jako sze-
regowe regulacyjne muszg byé duzych dopuszczal-
nych mocy, co czyni uklad =zasilacza nieekono-
miczanym.

Celem wynalazku jest opracowanie takiego ukla-
du zabezpieczajgcego, ktory dziatalby bardzo szyb-
ko a jednoczesnie w calym . zakresie obcigzenia
nie bylyby przekraczane maksymalne dopuszczZalne
parametry tranzystora szeregowego.

Cel ten zostal osiggniety w ukladzie, gdzie wiel-
kos$¢ pradu maksymalnego ustalana jest przez od-
' powiednig polaryzacje bazy tranzystora szeregowe-
go w ten sposéb, ze jego baza dolgczona jest do
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kolektora tranzystora trzeciego, ktérego emiter po-
laczony jest z emiterem tranzystora czwartego,
ktorego kolektor dolgczony jest do rezystora szere-
gowego wejscia zasilacza i rezystora polaryzuja-
cego, ktéry drugim koncem dolgczony jest do bazy
tranzystora czwartego i do kolektora tranzystora
piatego, ktérego baza dolaczona jest poprzez sze-
regowo polgczone rezystor pierwszy i diode spola-
ryzowang w Kkierunku przewodzenia do wyjscia
zasilacza z jednej strony, a z drugiej strony po-
przez rezystor sibdmy z diodg Zenera i rezystorem
6smym, ktérego drugi koniec dolgczony jest do
emitera tranzystora pigtego, natomiast drugi ko-
niec diody Zenera dolgczony jest do masy ukladu.

Przedmiot wynalazku jest blizej objasniony na
przykladzie wykonania podanym na rysunku, kt6-
ry  przedstawia uklad zasllacza z ograniczeniem
pragdowym i z ukladem zabezpieczajacym zasilacz
przed przecigzeniem pozwalajagcym uzyskiwaé ma-
ly prad przy zwarciu wyjscia.

Dzialanie =zasilacza z ograniczeniem pradowym
polega na utrzymaniu stalego napiecia wyjsciowe-
go przy zmianie prgdu wyjSciowego od zera do
pewnej warto$ci granicznej, po przekroczeniu kto-
rej warto$¢ pradu w obcigzeniu nie rosnie. Na-*
piecie wyjSciowe zasilacza okreslone jest przez
diody D2 i D3 oraz napiecie na zlgczu emiter-ba-
za tranzystora T2. Z chwilg zwiekszania obcigze-
nia, to jest wzrostu pradu kolekiora tranzystora
T1 zmniejsza sie napiecie Wyjléciowe, maleje spa-
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dek napiecia na rezystorze R2, wzrasta prad emi-
tera tranzystora T2, co pocigga za sobg wzrost
pradu bazy tranzystora T1, ktéry bardziej wcho-
dzi w stan nasycenia co przeciwdziala obnizaniu
sie napiecia wyjSciowego. Z chwilg osiggniecia W
obciazeniu granicznej wartosci pradu, spadek na-
piecia na rezystorze R5 osigga warto$é rowng su-
mie algebraicznej spadkéw napieé¢ na diodzie D4,
zlgczu emiter-baza tranzystora T3 i emiter-kolek-
tor tranzystora T4, dotychczas nie przewodzgcy
tranzystor T3 zostaje nasycony powodujgc zmniej-
szanie sie prgdu bazy tranzystora T1, a tym sa-
mym zmniejszanie pradu kolektora tegoz tranzy-
stora, zmniejsza sie napiecie wyjSciowe, a tym
samym zmniejsza sie prad w kolektorze tranzy-
stora T5, co powoduje, ze tranzystor T3 jeszcze

bardziej wchodzi w stan nasycenia, nastgpuje pro-

ces lawinowego przechodzenia w stan nieprzewo-
dzenia tranzystora TI1.

Napiecie na wyjsciu zasilacza spada do warto-
$ci bliskiej zero, zmniejsza sie takze prad w ob-
cigzeniu do wartosci minimalnej okreslonej przez
warto$¢ rezystora szeregowego R5 oraz przez war-
tosci napieé na diodzie D4, zlaczu emiter-baza
trénzystora T3 i zlgczu kolektor emiter przewo-
dzacego tranzystora T4. Zasadnicze korzySci wy-
nikajgce z =zastosowania wynalazku polegaja na
tym, ze w obwodzie szeregowym zasilacza moze
- byé zastosowany tranzystor o mniejszej mocy ad-
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misyjnej kolektora i to, ze w kazdvm przypadku
pracuje on ponizej tej mocy oraz to, Ze w wyni-
ku jego szybkiego dzialania nie moze nastgpié
uszkodzenie ukladu stanowigcego obcigzenie.

Zastrzezenie patentowe

Uklad zabezpieczajacy zasilacz przed przecigze-
niem wspoipracujacy z ukladem stabilizujagcym na-
piecie zawierajacym tranzystor szeregowy, tran-
zystor wzmacniacza i diody Zenera oraz z ukla-
dem ograniczajgcym prad zawierajagcym tranzy-
stor, diode i rezystor szeregowy znamiemny tym,
Ze ma emiter tranzystora trzeciego (T3) polgczony
z emiterem tranzystora czwartego (T4), ktérego
kolektor dolgczony jest do rezystora szeregowego
(R5) wejscia zasilacza i rezystora polaryzujgcego
(R6), ktéry drugim koncem dolaczony jest do ba-
zy tranzystora czwartego (T4) i do kolektora tran-
zystora pigtego (T5), ktoérego baza dolgczona jest
poprzez szeregowo polgczone rezystor pierwszy
(R1) i diode (D1) spolaryzowang w kierunku pnze-
‘wodzenia do wyjScia zasilacza z jednej strony, a
z drugiej strony ponrzez rezystor siédmy (R7) z
diodg Zenera (D5) 1 rezystorem Osmym (R8) kt6-
rego drugi konjczc dotgczony jest do emitera tran-
zystora piateso (T5), natomiast drugi koniec diody
Zenera (D5) dolgczony jest do masy ukiadu.

DN-3, zam. 3731/76.
Cena 10 zt
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